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摘要(译)

本公开提供了一种像素驱动电路，其驱动方法以及晶体管的布局结构。
像素驱动电路包括存储电容器，第一至第七开关晶体管，第一驱动晶体
管，第二驱动晶体管和有机发光二极管。布局结构包括电路节点和连接
到电路节点的有源层;有源层包括：第一有源层，第二有源层和第三有源
层;第一源极，漏极和第二源极分别连接到第一，第二和第三有源层;第一
栅极，第二栅极和第三栅极分别对应于第一，第二和第三有源层;以及由
第一栅极，第二栅极和第三栅极组成的栅极图案位于电路节点和有源层
上方。
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